










Inductive  Pulsed  Plasma  Thruster  (IPPT)  pulse  circuits,  such  as  those  needed  to  operate  the  Pulsed 
Inductive Thruster (PIT), are required to quickly switch capacitor banks operating at a period of µs while 








The  use  of  solid  state  devices  such  as  Integrated  Gate  Bipolar  Transistors  (IGBTs),  Gate  Turn‐off 
Thyristors (GTOs) and Silicon‐Controlled Rectifiers (SCRs) often involves the use of power diodes. These 
semiconductor devices may be connected antiparallel to the switch for protection from reverse current, 
or used  to  reduce power  loss  in a circuit by clamping off current  ringing.    In each case, higher circuit 
efficiency may be  achieved by using  a diode  that  is  able  to  transition, or  ‘switch,’  from  the  forward 
conducting state  (‘on’ state)  to  the reverse blocking state  (‘off’ state)  in  the shortest amount of  time, 
thereby minimizing current ringing and switching losses.   
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